SYLABUS PRZEDMIOTU NA STUDIACH WYZSZYCH

Lp. Elementy skladowe sylabusu Opis
1. Nazwa przedmiotu Elementy fizyki i poétprzewodnikéw i nanofizyki
2. Nazwa jednostki prowadzacej | Wydziat Fizyki i Astronomii
przedmiot Instytut Fizyki Do$wiadczalnej
3. Kod przedmiotu 13.2-4-EFPN/11/
4. Jezyk wykiadowy Polski
5. Grupa tresci ksztalcenia, Poziom zaawansowany
w ramach, ktérej przedmiot
jest realizowany
6. Typ przedmiotu Specjalistyczny dla specjalnosci fizyka doswiadczalna i
fizyka nowych materiatéw na kierunku fizyka
7. Rok studiow, semestr II rok studiéw 1II stopnia
8. Imie i nazwisko osoby (oséb) | Barbara Stankiewicz, dr hab., prof. UWr.
prowadzacej przedmiot
9. Imie i nazwisko osoby (osé6b)
egzaminujacej badz
udzielajacej zaliczenia
w przypadku, gdy nie jest nig
osoba prowadzaca dany
przedmiot
10. Metody dydaktyczne Wyktad - 2 godz. tygodniowo przez 15 tygodni.
11. Wymagania wstepne
12, Liczba godzin zajec Wyktad - 30 godz.
dydaktycznych
13. | Liczba punktéw ECTS
przypisana przedmiotowi
14. Zatozenia i cele przedmiotu Po zaliczeniu tego przedmiotu student bedzie znat
podstawowe wiasciwosci strukturalnye i elektronowych
potprzewodnikow,oraz podstawy ich teoretycznego opisu
pozwalajace na zrozumienie elementarnych zjawisk
zachodzacych w objetosci i na powierzchni tych
materiatéw.
15. Forma i warunki zaliczenia Wyktad - egzamin ustny
przedmiotu, w tym zasady
dopuszczenia do egzaminu,
zaliczenia z przedmiotu, a
takze forma i warunki
zaliczenia poszczegodlinych
form zajec¢ wchodzacych w
zakres danego przedmiotu
16. | Tresci merytoryczne Podstawowe cechy pétprzewodnikéw samoistnych i
przedmiotu domieszkowanych. Podstawowe pojecia w opisie
struktury elektronowej (model Kroniga-Penney'a, pojecie
masy efektywnej). Wigzanie chemiczne w
potprzewodnikach. Wazne struktury krystaliczne. Defekty
struktury. Przyblizenia w teorii struktury elektronowej -
adiabatyczne, rdzeni atomowych, jednoelektronowe.
Wyznaczanie struktury elektronowej metodi kombinacji
orbitali atomowych (LCAQO). Struktura elektronowa
wybranych potprzewodnikéw. Ruch elektronéw w
pétprzewodniku pod wptywem zewnetrznego pola
elektrycznego. Optyczne wiasnosci potprzewodnikow.
Heterostruktury potprzewodnikowe. Nanostruktury
potprzewodnikowe. Zjawiska powierzchniowe w
potprzewodnikach. Zjawiska kontaktowe w
potprzewodnikach. Przykiady zastosowan technicznych.
17. Wykaz literatury 1. G.I. Jepifanow: Fizyczne podstawy

podstawowej

mikroelektroniki
2. K.W. Szalimowa: Fizyka potprzewodnikéw
3. M. Grundmann : The Physics of Semiconductors
4. Nanoparticles: From Theory to Application, ed G.
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